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摘要(译)

在有源矩阵半导体显示装置中，像素TFT和驱动电路TFT以整体方式形成
在同一基板上，单元间隙由设置在像素区域和驱动电路区域之间的间隙
保持构件控制。这使得可以在整个半导体显示器件上提供均匀的单元厚
度分布。此外，由于不使用传统的颗粒状间隔物，所以当TFT基板和相
对基板接合在一起时，不会对驱动电路TFT施加应力。这可以防止驱动
电路TFT被损坏。
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